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UVOD

Elektronika je jednym z vednych odborov elektrotechniky, ktory sa zaoberd Stidiom fyzikalnej
podstaty javov v suvislosti s elektrickou vodivostou v tuhej fidze (vodice a polovodi¢ové prvky),
v plynoch (vybojky) a vo vdkuu (elektronky). Elektronika je tiez technickym odborom, ktory vyuZiva
poznatky vedného odboru na navrhovanie, vyrobu a vyuZzitie elektronickych zariadeni. Termin
elektronika stvisi aj so sthrnnym oznacenim elektronickych zariadeni a pristrojov, ktoré pozostavaji
z elementdrnych aktivnych a pasivnych elektronickych prvkov.

VysokoSkolskd ucebnica oboznamuje Studentov so zdkladnymi stavebnymi prvkami
elektronickych obvodov, v§eobecnymi parametrami, funkciami a ¢innost'ou stciastok v elektrickom
obvode. Ucebnica je taktieZ zamerand na implementdciu elektronickych obvodov vo forme rieSenych
prikladov najcastejSie pouZivanych diskrétnych elektronickych stciastok v praxi.

Rozne elektronické suciastky maji rozne vlastnosti a parametre. Jednotlivé stciastky sa neustéle
vylepsuju, pripadne vedeckym badanim st spozorované nové doteraz nevidané vlastnosti. V rdmci tejto
publikdcie sa snazime pribliZit' vybrané vlastnosti zdkladnych stciastok pouZivanych pri ndvrhu
elektronickych obvodov, ich parametre v dostatocnej miere tak, aby Student porozumel principom
¢innosti stciastok a obvodom, ktoré v praxi bude moct’ aplikovat. V ucebnici st uvedené kli¢ové
parametre suciastok, ktoré treba reSpektovat’ najma pri ndvrhu elektronickych obvodov. Uvedené
parametre nie su pre vSetky typy jednej kategdrie stciastok rovnaké, ale vytvaraji smerodajnu predstavu
o limitnych hodnotdch parametrov pri navrhu.

Pri navrhu elektronickych obvodov plati jedna zasada, vzdy je potrebné sa riadit’ odporticaniami
a parametrami vyrobcu a odbornou literatirou. Pri ndvrhu je potrebné predovsetkym vediet
charakteristické vlastnosti a limity elektrickych veli¢in jednotlivych navrhovanych suciastok, aby
navrhované elektronické obvody pracovali spol’ahlivo s planovanou najdlhSou Zivotnostou.
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